发明内容

本发明目的就是克服上述已有技术的不足，提供一种成本低、易于工业 化生产的利用废旧镁碳砖和镁铝碳砖制备镁阿隆陶瓷材料的方法。           

本发明以废旧镁碳砖和镁铝碳砖为原料，利用其所含主要成分MgO、C 和Al2O3，通过碳热还原氮化法制备镁阿隆(MgAlON)陶瓷材料。           

本发明方法是：           

(1)按配方组配原料；原料配方按质量百分比计是：废旧镁碳砖，10-60 ％，废旧镁铝碳砖，90-40％；           

其中，废旧镁碳砖所含主要成分按质量百分比计是：MgO，75-90％；C， 10-25％；废旧镁铝碳砖所含主要成分按质量百分比计是：MgO，10-17％； Al2O3，75-82％；C，8-15％；           

(2)粉碎、混合；将原料在行星式球磨机中球磨6小时，研磨至粒径 小于5um；          

(3)干燥；放入100℃干燥箱内干燥5小时；           

(4)压力成型；按照0.5mL/10g的比例添加聚乙烯醇粘结剂，拌匀， 在40MPa的压力下机压成型；           

(5)加热烧结处理；通入普通氮气(99.99％)，氮气压力为0.1-20Mpa， 温度为1500-1850℃，保温时间为2-6h。           

本发明适合于利用废旧镁碳砖和镁铝碳砖制备镁阿隆陶瓷材料。按照本 发明方法生产的镁阿隆(MgAlON)陶瓷材料，XRD结果表明合成MgAlON的含 量达到95％以上，具有和常规方法制备的镁阿隆陶瓷一样优异的性能；断口 SEM照片显示其断裂方式主要以沿晶为主偶见穿晶断裂，说明其力学性能很 好。本发明方法成本低、易于工业化生产，还可以减少环境污染。           

附图说明

图1为1500℃烧结温度下合成镁阿隆陶瓷材料的X射线衍射结果图；           

图2为1700℃烧结温度下合成镁阿隆陶瓷材料的X射线衍射结果图；           

图3为1500℃烧结温度下合成镁阿隆陶瓷材料的扫描电镜照片；           

图4为1700℃烧结温度下合成镁阿隆陶瓷材料的扫描电镜照片。

   
